










































































































专利名称(译) 显示装置和显示装置的制造方法
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摘要(译)

本发明的一个目的是在制造能够双面显示的显示装置时实现薄化，低功
耗和提高产量，该显示装置用于诸如a的便携式信息终端设备。手机。一
种液晶显示装置，包括第一基板1a和第二基板1b，具有透射型有源矩阵
第一液晶显示装置3001和反射型有源矩阵第二液晶显示装置3002，其中
第一基板具有第一液晶显示装置的TFT区域和第二液晶显示装置的相对
区域，第二基板具有第一液晶显示装置的相对区域和第二液晶显示装置
的TFT区域。
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